4-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТЕХНОЛОГИИ   МИКРО-  И  НАНОЭЛЕКТРОНИКИ 
В  МИКРО-  И  НАНОСИСТЕМНОЙ  ТЕХНИКЕ.  МИКРОЭЛЕКТРОНИКА  И
  ПАССИВНАЯ  ЭЛЕКТРОННАЯ  КОМПОНЕНТНАЯ  БАЗА»
27-28 марта 2014 г.

Программа конференции,  доклады.*
27.03.2014
8-30 – 9-30 Встреча участников, регистрация участников

	№
	Время
	Тема доклада
	Докладчик

	
	10-00
	Открытие конференции (конференц-зал)

	1. 
	10-10 - 10-30
	Кремний-углеродная технология для ИС и МЭМС
	Сауров Александр Николаевич, д.т.н., проф., чл.-корр. РАН (НПК «Технологичеcкий центр»)

	2. 
	10-30 - 10-50
	Процессы создания МЭМС-устройств аккумулирования энергии на основе наноструктурированных материалов
	Гаврилов Сергей Александрович, д.т.н., проф. (Национальный исследовательский университет «МИЭТ»)

	3. 
	10-50 - 11-10
	Особенности суб-100-нанометровых технологий СБИС и проектирования на физическом уровне
	Шелепин Николай Алексеевич, д.т. н., профессор (ОАО "НИИМЭ и завод "Микрон")

	4. 
	11-10 - 11-30
	Space resolved ALD technology for semiconductor and PV industries
	Кузнецов Владимир Иванович, д.т.н. (V. Kuznetsov), Levitech BV

	5. 
	11-30 - 11-50
	
	

	12-00 - 12-30   Café-break

	6. 
	12-30 - 12-50
	Применение аллотропных форм углерода для повышения эффективности изделий микро- и наноэлектроники
	Лабунов Владимир Архипович академик Национальной Академии Наук Белоруссии (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники)

	7. 
	12-50 - 13-10
	Исследование и разработка инерциальных МЭМС
	Тимошенков Сергей Петрович, д.т.н., проф. (Национальный исследовательский университет «МИЭТ»)

	8. 
	13-10 - 13-30
	Современные квантовые генераторы света: от математических моделей к нанотехнологиям
	Мельников И.В. к.ф-м.н., доцент (Национальный исследовательский университет «МИЭТ»)

	9. 
	13-30 - 13-50
	Квантоника
	Булярский С.В., д.ф-м.н., проф. (Ульяновский государственный университет)

	14-00 – 15-30   Обед

	Секция «Создание и свойства наноструктур» (конференц-зал)

	10. 
	15-30-15-45
	Теория строения веществ наноразмерной дисперстности
	Пищанский Сергей Витальевич (ИНМЭ РАН)

	11. 
	15-45 - 16-00
	Исследование мультиграфеновых структур численными методами
	Бокова Анна Михайловна (Воронежский государственный университет)

	12. 
	16-00 - 16-15
	Современные технологии микропрофилирования кремния в производстве полупроводниковых сенсоров и МЭМС устройств с объёмными микромеханическими структурами
	Соколов Леонид Владимирович, д.т.н., профессор (Филиал МАИ “Стрела”)

	13. 
	16-15 - 16-30
	Размерный магнетизм и оптическое перемагничивание наноструктур силицидов переходных металлов
	Глушков Г.И. (Воронежский государственный университет)

	14. 
	16-30 - 16-45
	Спиновые клапаны на основе антиферромагнетика Mn75Ir25 с управляемыми функциональными параметрами.
	Миляев Михаил Анатольевич, к.ф-м.н. (Институт физики металлов УрО РАН)

	15. 
	16-45 - 17-00
	Исследование возможности наноструктурирования кремния с применением масок, получаемых методами самоформирования
	Галперин Вячеслав Александрович, к.т.н. (НПК «Технологический центр»)

	17-00 - 17-30   Café-break

	16. 
	17-30 - 17-45
	Расчет автоэмиссионных структур в программе ELCUT
	Цепилов Григорий Викторович (ЗАО «МПОТК «Технокомплект»)

	17. 
	17-45 - 18-00
	Взаимодействие ферромагнитных наночастиц в матрице из углеродных нанотрубок
	Прищепа Сергей Леонидович, д.ф-н.м, профессор (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники)

	18. 
	18-00 - 18-15
	Изготовление кремниевых полосковых волноводов с дифракционными решетками и фотонными кристаллами, настроенными на длину волны 1.5 мкм
	Барабаненков Михаил Юрьевич

д.ф.-м.н. (ИПТМ РАН)

	19. 
	18-15 - 18-30
	Исследование люминесцентных свойств наночастиц PbS, осажденных на поверхность пористых кремнийсодержащих подложек
	Тарасов Сергей Анатольевич, К.ф.-м.н., доцент (СПбГЭТУ "ЛЭТИ")

	20. 
	18-30 - 18-45
	Теоретическое исследование работы выхода электронов из ограниченной по длине одностенной углеродной нанотрубки (5,5) в электрическом поле
	Тучин Андрей Витальевич (аспирант, Воронежский государственный университет)

	21. 
	18-45 - 19-00
	Моделирование Bosch процесса травления микро- и наноструктур
	Мухамадеев Руслан Азатович (Магистрант, кафедра физической электроники, ТУСУР)

	22. 
	19-00 - 19-15
	Источник тока на фотоэлектрическом эффекте с повышенными показателями эффективности
	Лобус Руслан Евгеньевич (Национальный исследовательский университет «МИЭТ»)

	Секция «Моделирование, проектирование и производство ИС и МЭМС» (зал ученого совета)

	23. 
	12-30 - 12-45
	Успехи и перспективы развития кремниевых гетероструктурных микросхем
	Тимошенков Валерий Петрович, д.т.н., проф. (Национальный исследовательский университет «МИЭТ»)

	24. 
	12-45 - 13-00
	Разработка и исследование полупроводниковых устройств на основе наногетероструктур для терагерцового диапазона частот (0,5-10 ТГц)
	Пономарев Дмитрий Сергеевич, К.ф-м.н (ИСВЧПЭ РАН)

	25. 
	13-00 - 13-15
	Разработка монолитных интегральных схем приемного тракта на основе гетеропереходных транзисторов для диапазона частот 57-64 ГГц
	Копцев Дмитрий Анатольевич (ОАО «НИИМЭ»)

	26. 
	13-15 - 13-30
	Интегральный антенный элемент со встроенным усилителем 5-мм диапазона длин волн на основе гетероструктур AlGaN/GaN
	Матвеенко Ольга Сергеевна, к.т.н. (ИСВЧПЭ РАН)

	27. 
	13-30 - 13-45
	Конструктивно-технологический базис на основе полностью самосовмещенных структур для терагерцовых БИС
	Луканов Николай Михайлович, д.т.н. (НПК «Технологический центр»)

	14-00 – 15-30   Обед

	28. 
	15-30-15-45
	Разработка и исследование маломощных химических сенсоров на нанопористых подложках
	Захлебаева Анна Игоревна (Белорусский Государственный Университет Инофрматики и Радиоэлектроники)

	29. 
	15-45 - 16-00
	Бесконтактный беспроводной преобразователь температуры на основе МЭМС для комплексных систем мониторинга энергопотребления, технологических и инженерных применений.
	Решетников Иван Александрович (Национальный исследовательский университет «МИЭТ»)

	30. 
	16-00 - 16-15
	Последовательная топология полевого транзистора для детектирования излучения терагерцового диапазона.
	Земляков Валерий Евгеньевич, к.т.н. (Национальный исследовательский университет «МИЭТ»)

	31. 
	16-15 - 16-30
	Оптимизация конструкции чувствительного элемента давления с распределенным жестким центром с помощью компьютерного трехмерного моделирования
	Артёмова Алёна Игоревна (НПК «Технологический центр»)

	32. 
	16-30 - 16-45
	Мультиагентная система мониторинга web-датчиков, созданная на основе наносенсорики
	Суханов Александр Владимирович (НПК «Технологический центр»)

	33. 
	16-45 - 17-00
	Эмиттер электронов на основе формованной МДМ-структуры с пористым диэлектриком
	Сахаров Юрий Владимирович, к.т.н. (ТУСУР)

	17-00 – 17-30   Café-break

	34. 
	17-30 - 17-45
	Численное моделирование элементов фотоэлектрического волоконно-оптического сенсора давления
	Чебанов Михаил Александрович (ООО «РАМИТ»)

	35. 
	17-45 - 18-00
	Интегральная микросхема драйвера «мягкой» коммутации силовых ключей для мощных источников электропитания
	Антонов Андрей Андреевич (ООО «СибИС»)

	36. 
	18-00 - 18-15
	Формирование прецизионных 3D-структур методом LIGA-like технологии для МЭМС
	Сакова Анастасия Александровна (Белорусский Государственный Университет Инофрматики и Радиоэлектроники)

	37. 
	18-15 - 18-30
	Исследование эффективности использования специализированной библиотеки мажоритарных элементов при автоматизации проектирования
	Макарцева М.М. (НПК «Технологический центр»)

	38. 
	18-30 - 18-45
	Программный модуль конфигурирования СнК
	Шаманаев Павел Андреевич (НПК «Технологический центр»)

	39. 
	18-45 - 19-00
	Исследование возможности создания низкопотребляющих СФ блоков для решения конечно-разностных уравнений в преобразованиях низкочастотных сигналов
	Росляков А.С. (НПК «Технологический центр»)

	40. 
	19-00 - 19-15
	Разработка методики интеграции ОЗУ в БМК
	Малашевич Н.И. (НПК «Технологический центр»)

	41. 
	19-15 - 19-30
	Разработка контрольно-диагностического стенда и исследование параметров радиационно-стойкой микросхемы управления модулей защиты от тиристорного эффекта
	Крупейченко И.А. (НПК «Технологический центр»)


Окончание докладов - 19-30
28.03.2014

	№
	Время
	Тема доклада
	Докладчик

	Секция «Измерение и диагностика наноструктур для ИС и МЭМС» (конференц-зал)

	1. 
	10-00 - 10-15
	Диагностика микро- и наноструктур на основе атомно- и магнитно-силовой микроскопии.
	Шевяков Василий Иванович, д.т.н., профессор Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

	2. 
	10-15 - 10-30
	Исследование физико-технологических процессов формирования микромеханической структуры МЭМС-КНИМТ преобразователя давления.
	Соколов Леонид Владимирович, д.т.н., профессор (Филиал МАИ “Стрела”)

	3. 
	10-30 - 10-45
	Исследование и анализ локальных полевых эмиссионных характеристик структурированных катодов на основе малостенных углеродных нанотрубок
	Тимощик А.С., Кашко И.А., Шулицкий Б.Г., Лабунов В.А. (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники)

	4. 
	10-45 - 11-00
	Температурный коэффициент сопротивления слоев с углеродными нанотрубками
	Ичкитидзе Л.П., Селищев С.В., Павлов А.А.

	5. 
	11-00 - 11-15
	Свойства и практическое применение полиимидных микроструктур
	Петров Василий Сергеевич (Национальный исследовательский университет «МИЭТ»)

	6. 
	11-15 - 11-30
	Исследование процесса контролируемого плазменного сокращения размеров затвора
	Галперин В.А. (НПК «Технологический центр»)

	7. 
	11-30 - 11-45
	Метод анализа изменений параметров схем с учетом стрессов вызванных переходными отверстиями сквозь кремний
	Аракелян Ваге Авагович (Ментор Графикс)

	8. 
	11-45 - 12-00
	Размерный эффект в многослойных тонкопленочных термитных материалах на основе композита алюминий-нитрид меди
	Лебедев Егор Александрович, м.н.с. (НПК «Технологический центр»)

	12-00 - 12-30   Café-break

	9. 
	12-30 - 12-45
	Разделение кристаллов стековых сборок при анализе отказов многокристальных интегральных схем
	Молодцова Галина Викторовна (ИНМЭ РАН)

	10. 
	12-45 - 13-00
	Восстановление поврежденных контактных площадок кристаллов при анализе отказов современных интегральных схем
	Кельм Евгений Александрович (ИНМЭ РАН)

	11. 
	13-00 - 13-15
	РФА ПВО спектрометрия с рентгеновскими волноводами-резонаторами для следового элементного анализа в планарной нанотехнологии
	Егоров Владимир Константинович, К.ф.м.н. (ИПТМ РАН)

	12. 
	13-15 - 13-30
	Методика определения диаметров многостенных углеродных нанотрубок по сорбции азота
	Волкова Анна Владимировна (НИУ «МИЭТ»)

	13. 
	13-30 - 13-45
	Миниатюрный преобразователь давления для матричных измерительных систем
	Годовицын Игорь Валерьевич, к.т.н., (НПК «Технологический центр»)

	14. 
	13-45 - 14-00
	Мембранный модуль для оптического микрофона
	Никифоров С.В. (НПК «Технологический центр»)

	15. 
	14-00 - 14-15
	Электрохимический способ изготовления концентратора магнитного поля
	Завражина Анастасия Юрьевна (НПК «Технологический центр»)

	14-00 – 15-30   Обед

	16. 
	15-30 - 15-45
	Тепловая деградация металлизации полупроводниковых структур и керамик
	Скворцов Аркадий Алексеевич (МГТУ "МАМИ")

	17. 
	15-45 - 16-00
	Сегментация изображений по слоям графовоми методами
	Иванова Наталья Андреевна (ИНМЭ РАН)

	18. 
	16-00 - 16-15
	Разработка методик для анализа основных характеристик надежности в КМОП ИС с помощью тестовых структур в составе пластин
	Сивченко А.С. (НПК «Технологический центр»)

	19. 
	16-15 - 16-30
	Проблемные вопросы задания и подтверждения требований к перспективной отечественной электронной компонентной базе для космических применений
	Чубунов Павел Александрович (ОАО «НИИ космического приборостроения»)

	20. 
	16-30 - 16-45
	Проблема исследования стабильности материалов электронной техники
	Михайлин Станислав Васильевич, к.т.н. (ОАО «ЦНИТИ «Техномаш»)

	17-00 - 17-30   Café-break

	Секция «Моделирование, проектирование и производство» (конференц-зал)

	21. 
	17-30 - 17-45
	Исследование методик формирования герметичных микрообъемов для создания вакуумных элементов на основе УНТ катодов
	Галперин Вячеслав Александрович, к.т.н. (НПК «Технологический центр»)

	22. 
	17-45 - 18-00
	Повышение емкости суперконденсатора на основе УНТ за счет псевдоемкости тонких слоев оксидов металлов на их поверхности.
	Кицюк Евгений Павлович (НПК «Технологический центр»)

	23. 
	18-00 - 18-15
	Повышение эффективности солнечных элементов нового поколения при помощи нанокомпозитов TiO2/УНТ
	Сыса Артём Владимирович (Национальный исследовательский университет «МИЭТ»)

	24. 
	18-15 - 18-30
	Применение численных методов для расчета электрофизических параметров наноразмерных структур с учетом квантовых эффектов
	Рязанцев Д.В. (НПК «Технологический центр»)

	25. 
	18-30 - 18-45
	Микросборки с встроенными тонкопленочными пассивными компонентами на кремниевой подложке
	Платонов К.В. (НПК «Технологический центр»)

	26. 
	18-45 - 19-00
	Микросхема управления модулем радиационной защиты
	Федоров Р.А. (НПК «Технологический центр»)

	27. 
	19-00 - 19-15
	Получение концентраторов магнитного поля с помощью электрохимического осаждения пермаллоя
	Завражина Анастасия Юрьевна (МИЭТ)

	28. 
	19-15 - 19-30
	Современные технологии и подходы создания миниатюрных приемопередающих модулей
	Ваньков Виктор Александрович (НПК «Технологический центр»)

	Секция «Создание и свойства наноструктур» (зал ученого совета)

	29. 
	10-00 - 10-15
	Разработка биосенсора с использованием фермента фосфотриэстеразы и ионно-чувствительного полевого транзистора (ISFET)
	Сироткина Мария Сергеевна, к.х.н. (НПК «Технологический центр»)

	30. 
	10-15 - 10-30
	Технология формирования интегральной КМОП микрофлюидной системы с нанопроволочными чувствительными элементами
	Чуйко Оксана Вадимовна (НПК «Технологический центр»)

	31. 
	10-30 - 10-45
	Микросистемы контроля слабого магнитного поля на основе тонкопленочных наноструктур с гигантским магниторезистивным эффектом
	Амеличев Владимир Викторович (НПК «Технологический центр»)

	32. 
	10-45 - 11-00
	Кристалл емкостного преобразователя МЭМС-микрофона
	Генералов Сергей Сергеевич (НПК «Технологический центр»)

	33. 
	11-00 - 11-15
	Многоканальные тензорезистивные преобразователи давления
	Землянников Н.С. (НПК «Технологический центр»)

	34. 
	11-15 - 11-30
	Разработка МЭМС-коммутатора балочного типа
	Орлов Сергей Николаевич (Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники»)

	12-00 - 12-30   Café-break

	35. 
	12-30 - 12-45
	Исследование возможности создания на БМК 5503 микросхемы управления емкостным преобразователем линейного ускорения
	Семенов А.Н. (НПК «Технологический центр»)

	36. 
	12-45 - 13-00
	Методы снижения потребляемой мощности КМОП-схемами на основе отключения питания
	Волобуев П.С. (МИЭТ)

	37. 
	13-00 - 13-15
	Технологии сборки микросхем и изготовления корпусов многоядерных процессоров
	Бычков Игнат Николаевич (ОАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»)

	38. 
	13-15 - 13-30
	Расчет узкополосного СВЧ МЭМС переключателя для частотного диапазона 10-12 ГГц
	Н.В. Щаврук (Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН)

	39. 
	13-30 - 13-45
	Устройство контроля силы тока на основе магниторезистивного преобразователя
	Беляков Пётр Алексеевич (НПК «Технологический центр»)

	40. 
	13-45 - 14-00
	Высокочувствительный магниторезистивный преобразователь слабого магнитного поля
	Костюк Дмитрий Валентинович (НПК «Технологический центр»)


19-30 - Закрытие конференции
28.03.2014
Практический семинар по маршруту проектирования полузаказных БИС на БМК

В программе семинара:

10-00 - 12-00:

- обзорная информация о новых сериях БМК, разработанных НПК «Технологический центр»;

- маршрут проектировния полузаказных БИС на БМК с применением аппаратно-программных средств САПР «Ковчег»;

- демонстрация средств проектирования САПР «Ковчег»

12-30 - 13-30:

- обсуждение, ответы на вопросы.
Ведущий - А.Н. Денисов

* В программу могут быть внесены незначительные изменения в связи с уточнениями
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